本目录产品已涵盖了超低功耗LDO、高速LDO、电压检测、双路LDO、DC/DC、白光LED驱动、音频功放、充电管理、MOSFET、ADC等诸多门类200多个规格，。每一款产品均有相应的常用应用电路。如果您有什么特殊的要求，可与我们联系，我们将为您提供最适合的产品。
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东莞市长晶电子有限公司

电话：:0769- 26100392 82223827 

传真：:076-82316604

地址： 东莞市寮步镇横坑嘉湖花园S226号

联络人： 宋生 周生（13006807212）

在线服务： QQ:34807896          MSN:sone419@live.cn
LDO
	产品名称
	产品特点
	主要性能指标
	封装形式
	兼容型号


	LN1120
	低功耗，低压差
	Vout=1.2-5.0V,    Iout=300mA,    Iss=8.0uA
	SOT89-3 以及客户要求形式封装
	XC6206,S1132,RT9162

	LN1121
	低功耗、低成本
	Vout=1.2-5.0V,    Iout=100mA,    Iss=2.0uA
	SOT-89-3
	XC6206


	LN1130
	高纹波抑制，低成本
	PSRR:70dB(1KHz),   Iout=300mA,    Iss=65uA
	SOT89-3,SOT23-3
	S1130,RT9162,R1130X

	LN1131
	低功耗、10V输入电压
	Vout=1.2-6.0V,    Iout=300mA,    Iss=4.0uA
	SOT-89-3
	R1131


	LN1134
	高纹波抑制、高速、手机适用
	PSRR:70dB(10KHz),   Iout=300mA,   Iss=70uA
	SOT-25,USP-6B
	XC6219/6221

	LN1136
	高速，低功耗，高纹波抑制
	PSRR:70dB(10KHz),   Iout=300mA,   Iss=25uA
	SOT23-5
	RT9181


	LN1150
	高纹波抑制,低成本
	Vout=1.5-5.5V,    Iout=500mA,    Iss=65uA
	SOT89-3  以及客户要求形式封装
	RT9001,RT9163,S1155

	LN1170
	高纹波抑制,大电流,低成本
	Vout=1.5-5.5V,    Iout=800mA,    Iss=80uA
	SOT89-3,SOT23-3
	S1170,R1170


	LN1181
	双路，高速，低压差
	Vout=1.3-5.0V,    Iout=300mA,    Iss=70uA
	SOT26
	RT9011,S1171

	LN1182
	双路双使能，高速，低压差，高精度
	Vout=1.3-5.0V,    Iout=300mA,    Iss=25uA
	SOT26
	RT9011,RT9182


	LN1186
	双路LN1134+LN6206
	Vout=1.3-5.0V,    Iout=300mA,    Iss=100uA
	SOT26
	--

	LN1193
	低噪声，带BP端RF电源
	Iout=300mA,    Iss=90uA
	SOT23-5,SC-70,MSOP-8等
	RT9193/9167


	LN1230
	高纹波抑制，低压差
	PSRR:70dB(10KHz),  Iout=300mA,   Iss=40uA
	SOT89-3,    SOT23-3
	S1130,RT9162,RT9166

	LN1234
	低功耗，低电压输出
	PSRR:60dB(10KHz),    Iout=300mA,  Iss=50uA
	SOT25,SOT23-3L
	XC619/6221


	LN1250
	大电流，低压差，高精度，低功耗
	PSRR:60dB(10KHz),    Iout=50mA,    Iss=6uA
	SOT89-3    以及客户要求形式封装
	RT9001,RT9163


	LN6206
	低功耗、低成本
	Vout=1.2-5.0V,    Iout=100mA,   Iss=2.0uA
	SOT-89-3
	XC6206

	LN6210
	高速，低压差，高精度，低功耗
	Vout=1.5-5.0V,    Iout=700mA,    Iss=30uA
	SOT25,SOT89,USP-6B
	RT9017,S1170,R1170


	LN6214
	大电流，高精度，低压差，低功耗
	Vout=1.5-6.0v,    Iout>500mA,    Iss=8.0uA
	SOT89-3,    SOT223,    SOT-26
	RT9166A,RT9163,XC6214

	LN6219
	高速，低压差，高精度，低功耗
	PSRR:65dB(10KHz),    Iout=300mA,    Iss=25uA
	SOT23-5,SOT25,SOT89-5
	XC6204,RT9013,RT9162


	LN6401
	高速双路LN1134
	Vout=1.3-5.0V,    Iout=300mA,    Iss=25uA
	SOT26
	S1711

	LN6411
	双路，高精度，低功耗
	Vout=1.3-5.0V,    Iout=200mA,    Iss=2uA
	SOT25A,SOT25B
	RT9182,S1711


	LN6421
	双路，高精度，低功耗
	Vout=1.3-5.0V,    Iout=200mA,    Iss=2uA
	SOT25A,SOT25B
	--

	LN71xx
	高输入电压低功耗
	Vin(max)=24V,    Iq=2.7uA,    Iout=30mA
	TO92,SOT89
	HT71xx


	LN75xx
	高输入电压低功耗
	Vin(max)=22V,    Iq=3.5uA,    Iout=10uA
	TO92,SOT89
	HT75xx


DC/DC系列

	产品名称
	产品特点
	主要性能指标
	封装形式
	兼容型号


	LN2266
	外置反馈电阻，高效，PWM控制升压
	Vout=1.5-6.0V，Iout=300mA，效率可达90%
	SOT89-5，SOT23-6
	RT9266

	LN2351
	低压启动，PFM模式，内置MOSFET升压
	0.9V启动，精度±2.0%
	SOT89-3，SOT23-3
	XC6382,RT9166，S8351


	LN2352
	大输出电流，PFM，外置MOSFET升压
	0.9V启动，Vout=1.5-6.0V
	SOT23-3，SOT89-3
	S8352

	LN2353/4
	外置反馈电阻，PWM升压，LN2353外置MOS管，LN2354内置MOS管
	Vin=1.0V，Iout=100mA
	SOT26，SOT23-5，SOT89-5
	S8354


	LN2406/7
	高效，PWM/PFM自动切换，同步降压
	Iout=600mA，效率可达92%
	SOT89-5，SOT23-5
	XC9216

	LN5121
	微型，高效率，PWM控制升压
	Vo（max）=15V，Iout=300mA，效率可达88%
	SOT23-6
	G5121


电压检测系列

	产品名称
	产品特点
	主要性能指标
	封装形式
	兼容型号

	LN61F
	内置延时，高精度，低功耗
	检测范围: 1.5V ~ 5.0V，Iq=1.5uA
	TO92，SOT23
	XC61F

	LN61C
	高精度，低功耗，低温漂
	检测范围：1.5-6.0V，温度特性：±100ppm
	SOT23-3，SOT89，TO92，SSOT24
	XC61C


	LN70XX
	高压，高精度，低功耗
	检测范围：2.4-7.0V，Vin（max）=22V，Iq=3uA
	TO92，SOT23-3L
	HT70XX


LED驱动

	产品名称
	产品特点
	主要性能指标
	封装形式
	兼容型号


	LN9365
	5通道，可驱动5颗白光LED
	总输出电流100mA，效率高达85%
	WBFBP3X3-16L
	RT9365

	LN5920
	超低压差 恒定电流白光LED 驱动器
	Vin=2.5-6.0V，Iout=20mA/CH
	SOT23-6
	G5920


	SCD0801
	降压大功率LED 驱动电路
	Vin=2.5-15V,效率可达90%
	SOP8
	--

	LN9364
	80mA 四通道电荷泵白光LED 驱动器
	总输出电流80mA，效率高达85%
	QFN33-16
	RT9364


	LN2113/4
	高效率，低噪声，×1.5电荷泵，内建温度保护
	Iout=20mA，32级亮度可调
	QFN44-16
	AAT3113/3114

	LN2117
	PWM控制，恒流，升压DC/DC
	Vout（max）=17.5V，效率可达88%
	SOT23-6
	G5121


	LN2118
	车载GPS屏等设备上的白光背光LED驱动
	输出电压最高可达22V；3串7并时效率可达88%
	SOT23-6
	-

	产品名称
	产品特点
	主要性能指标
	封装形式
	兼容型号

	LN5921
	超低压差，恒定电流，白光LED驱动
	Vin=2.5-6.0V，Iout=20mA/CH
	SOT23-8L、MSOP-8、QFN33-16
	G5921


	LN9300
	超低压差，恒定电流，可驱动四路并联共阳LED
	Vin=2.5-6.0V，Iout=20mA
	SOT23-6L，MSOP-8
	RT9300

	LN9360/2
	大电流，两种工作频率，电荷泵
	Iout=30mA/CH，效率可达90%
	QFN33-16，QFN44-16
	RT9362


充电管理系列

	产品名称
	产品特点
	主要性能指标
	封装形式
	兼容型号


	LN9501
	充电状态检测，带输出状态显示
	工作电压4.5-7.0V
	MSOP-8
	RT9501

	LN2054
	充电电流监测，输入低电压锁闭
	可编程，充电电流可达800mA
	SOT23-5，SOT89-5
	LTC4054


	LN2051
	带充电状态指示灯及充电饱和状态指示灯
	Io=500mA，USB接口兼容
	SOP-8
	CN3058


音频功放


	产品名称
	产品特点
	主要性能指标
	封装形式
	兼容型号


	LN3990
	低成本 单声道 1.27W BTL音频功率放大器
	PSRR（fin=217Hz）:62dB；功率（Vdd=5V，THD=1%）：1.27W；关断电流：0.1uA
	DFN-2*2
	--

	LN2990
	低成本 单声道 1. 2 7 W,B T L音频功率放大器
	PSRR（fin=217Hz）:62dB；功率（Vdd=5V，THD=1%）：1.27W；关断电流：0.1uA
	DFN2*2 ,DFN3*3
	WAA2990


	SCA2005
	1.25W，无需滤波器，D类音频功率放大器
	PSRR（fin=217Hz）:70dB；功率（Vdd=4.5V，THD=10%）：1.25W；关断电流：0.5uA
	MSOP-8,DFN-8
	TPA2005

	LN2010
	2.5W，无需滤波器，D类音频功率放大器
	效率（100mW，8Ω）：80%；效率（400mW，8Ω）：88%；Iq=2.8mA
	WCSP
	TPA2010


	LN4088
	2.7W，双声道音频功率放大器
	PSRR（fin=217Hz）:85dB；关断电流：0.1uA；Vin=2.7-5.5V
	QFN-16
	SN4088A

	LN4666
	无滤波器，1.2W，高效，立体声开关音频功率放大器
	效率（3V，100mW，8Ω）：79%；效率（3V，450mW，8Ω）：84%；效率（5V，1W，8Ω）：85%
	DFN
	LM4666


	LN4674
	2.5W，无需滤波器，D类音频功率放大器
	效率（3.6V，100mW，8Ω）：80%；效率（3V，500mW，8Ω）：85%；效率（5V，1W，8Ω）：85%
	QFN-16，WCSP
	LM4674

	LN4818
	双声道，2.2W，BTL音频功率放大器
	PSRR（fin=217Hz）:62dB；关断电流：0.1uA；Vin=2.0-5.5V
	QFN4*4-24
	HT4818SQ


	LN4863
	双声道立体声&耳机模式，2.2WBTL音频功率放大器
	THD+N（75mW，32Ω）：0.5%；关断电流：0.7uA；Vin=2.0-5.5V
	SOP，SOIC，TSSOP，LLP
	LM4863

	LN4871
	带关断模式，3W单声道音频功率放大器
	PO at 10% THD+N, 1kHz,Shutdown current 0.6μA (typ)
	LLP, MSOP, SO, DIP
	LM4871


	LN4888
	双声道立体声&3D效果，2.1WBTL音频功率放大器
	PSRR（fin=217Hz）:85dB；关断电流：0.04uA；Vin=2.7-5V
	QFN-24
	LM4888

	LN4890
	1W低成本，单声道，BTL音频功率放大器
	PSRR（fin=217Hz）:62dB；功率（Vdd=5V，THD=1%）：1W；关断电流：0.1uA
	MSOP， SOIC， LLP
	LM4890


	LN4990
	关断逻辑电平可选，2W，单身道音频功率放大器
	PSRR（217Hz，1KHz）：62dB；关断电流：0.1uA
	LLP，WCSP，TSSOP，MSOP
	LM4990

	LN6011
	直流音量控制3W立体声，音频功率放大器
	功率（RL=3Ω）：3W/CH
	TSSOP
	TPA6011


MOS管系列

	产品名称
	产品特点
	主要性能指标
	封装形式
	兼容型号


	LN2300
	N沟道增强型场效应管
	Vdss=20V，Id=3.6A
	SOT-23
	-

	LN2301
	P沟道增强型场效应管
	Vdss=-20V，Id=-3.6A
	SOT-23
	-


	LN2302
	N沟道增强型场效应管
	Vdss=20V，Id=3.6A
	SOT-23
	-

	LN2305
	P沟道增强型场效应管
	Vdss=-20V，Id=-0.8A
	SOT-23
	-


	LN2306
	N沟道增强型场效应管
	Vdss=20V，Id=1.3A
	SOT-23
	-

	LN2307
	P沟道增强型场效应管
	Vdss=-20V，Id=-0.8A
	SOT-23
	-


	LN2308
	N沟道增强型场效应管
	Vdss=20V，Id=0.65A
	SOT-23
	-


其他      
	产品名称
	产品特点
	主要性能指标
	封装形式
	兼容型号


	LN9701
	100mΩ内阻模拟开关
	低工作电压:2.2v~6v，导通电阻最大100mΩ
	SOT23-5
	RT9701

	LN3005
	超低阻双通道单刀双掷模拟开关
	电压工作范围：1.8V～5.5V，超低阻值：0.5Ω(TYP)，快速开关时间：tON=16ns, tOFF=15ns
	DFN10，MSOP10
	--


	SCA2575
	视频信号重构滤波器
	4阶切比雪夫滤波器,关断电流:0.02uA,通带:5.5MHz
	SOT23-6L
	--

	LN2046
	12位AD触摸屏控制器
	Vin=2.5-5.5V，AD转换速率：125KHz
	SSOP16
	TSC2046


	LN4703
	P沟道增强型场效应管+肖特基二极管
	MOS管：Vds=-20V，Id=-3.6A；肖特基：Vka=20V，Vf<0.5V，If=1A
	DFN3*2-8L
	AON4703

	LN4913
	CMOS无极性，高灵敏度，微功耗，霍尔开关，芯片封装厚度只有0.75 mil左右
	Vs=-0.3~5.5V，Is=-1~4.5mA
	SOT23,TSOT-23-3
	TLE4913


	LN8541
	1.1MHz轨到轨输入/输出CMOS运算放大器
	CMRR（min）=76dB，VIO<3.5mV，GBP=1.1MHz，Iss=42uA
	SO-8，SOT23-5
	SGM8541
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